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FICHA DE CARACTERIZACAO DE DISCIPLINAS

1. Programa de P6s-Graduacgao em:
Programa de Pés-Graduacao em Engenharia Quimica

2. Objetivo da Ficha: Criag&o de disciplina.
Cédigo da Total de inicio de ]
Disciplina ENQ-262 Creditos 10 Validade 20. periodo de 2023
Nome da Desenvolvimento de Semicondutores: Principios Fundamentais e Aplicacdes Fotocataliticas
Disciplina

Campos a serem Alterados

Cédigo da Nome da Carga

DDiscipIina I:lDiscipIina DHoréria I:lEmenta
Cédigo [ ]créditos [ ]Pré-Requisitos
Anterior:

Justificativa:

Os processos fotocataliticos tém sido amplamente estudados e utilizados em diversas areas, como na remediagdo de
solos e aguas contaminadas, na producéo de energia limpa, no tratamento de efluentes industriais e na sintese de
compostos organicos. Além disso, a fotocatalise € uma tecnologia promissora, pois utiliza fontes renovaveis de energia
e é capaz de transformar poluentes em produtos inofensivos, contribuindo para a preservagédo do meio ambiente e para
a promogéo da sustentabilidade. Portanto, uma disciplina sobre o desenvolvimento de semicondutores aplicados a
processos fotocataliticos, pode proporcionar aos estudantes uma visao ampla e atualizada sobre essa area de
conhecimento, além de capacité-los para o desenvolvimento de pesquisas e aplica¢des praticas relacionadas a esse
tema.

3. Carga Horaria da Disciplina: .
Aulas Aulas Exercicios e

. 100 L. 0 L 50
Teoricas Préticas Seminarios

4. Ementa da Disciplina:

- Introducao aos processos fotocataliticos;
- Introducao a propriedades opticas;

* Radiacéo eletromagnética

* Interagdo da luz com solidos

* InteracBes atdmica e eletrdnicas

* Fotocondutividades

- Teoria de Bandas;

* Teoria do orbital molecular

* Estrutura cristalina e bandas de energia
* O modelo do elétron quase livre

* Zona de Brillouin

* Bandas de Valéncia e Conducgédo

* Estado Fundamental e excita¢gfes

* Nivel de Fermi

- Materiais Semicondutores com Propriedades Fotocataliticas;
* O que é um semicondutor

* Potenciais Redox dos semicondutores

* Banda proibida

* Massa efetiva dos semicondutores



* Mobilidade dos portadores de carga

* Semicondutores intrinseco

* Semicondutores dopados

- Superficie dos Fotocatalisadores e Espécies Ativas;

- Mecanismos Cinéticos Envolvidos nos Processos Fotocataliticos;
- Sintese e Caracterizacdo de Materiais Fotocataliticos;

- Aplicagdes Ambientais e Tecnoldgicas;



5. Caréter da Disciplina:
Criada para o curso de:

Mestrado Doutorado |:| Mestrado Profissional I:' Todos

Carater para mestrado:
|:| Obrigatéria para:
Optativa para: Pesquisa e Desenvolvimento de Processos Quimicos.

|:| Alternativa para:
|:|Area de Concentragao para:

|:| Especifica de Linha para:

Carater para doutorado:

|:| Obrigatéria para:

Optativa para: Pesquisa e Desenvolvimento de Processos Quimicos.

|:| Alternativa para:
|:| Area de Concentragdo para:
|:| Especifica de Linha para:

Carater para mestrado profissional:

|:| Obrigatoria para:

I:l Optativa para:

|:| Alternativa para:

|:| Area de Concentragéo para:
|:| Especifica de Linha para:

6. Disciplinas que Sao Pré-Requisitos:

7. Bibliografia Principal:

- NOSAKA, Yoshio; NOSAKA, Atsuko. Introduction to Photocatalysis: From Basic Science to Applications. 1st ed.
Cambridge: Royal Society of Chemistry, 2016. 272 p.

- CALLISTER JR., William D.; RETHWISCH, David G. Ciéncia e Engenharia de Materiais: uma introducéo. 10. ed. Rio de
Janeiro: LTC, 2020. 864 p.

- ASHCROFT, Neil W.; MERMIN, N. David. Introducéo a Fisica do Estado Sélido. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2006. 594
p.

- GARG, Seema; CHANDRA, Amrish (Eds.). Green Photocatalytic Semiconductors: Recent Advances and Applications
(Green Chemistry and Sustainable Technology). Springer, 2021. 1556 p.

8. Principais Docentes Responsaveis:
Francisco Guilherme Esteves Nogueira

9. Aprovacéo da Coordenacéo do Programa de P6s-Graduagao:
Aprovada na 269a. reuniao da coordenacdo deste programa de pds-graduacéo, realizada em 05/04/2023.

/_/

Assinatura do Coordenador do Programa

10. Aprovagéo do Centro:
Aprovada na la. reunido do Centro de Ciéncias Exatas e de Tecnologia, realizada em 11/11/1111.

Assinatura do Diretor do Centro

11. Aprovacéo do Conselho de Pds-Graduagao:
Apnrovada na 145a reunidao da CAmara de Pos-Graduacio realizada em 26/04/2023



